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КАЛИБРАТОР 

Перечень элементов

И г ----------Цвш.обоз-
Я0Щ0ИЯв Наименование

Коли­
чество

Приме­
чание

■ ь Резистор О Ж Т - О ,25 -470 кОм +10% Ii *
т -  " -  0 Ш Т -0 г2 5 - 1 ,8  кОм +10% I

0 -  " -  C 2 - I0 -I-8 2 5  Ом +0,5% I
0 1  16 -  -  О Ш Т - 0 ,25-100 Ом +10% 2
S6 -  " -  О Ш Т - 0 ,2 5 -12  кОм +10% I

-  " -  О Ш Т - О ,25-33 ком +10% I
И * -  н -  ОШ РГ-О,2 5 -12  кОм +10% I 6 ,8 к ; 1 0 к ; 1 8 к ;

22к
S9) 110 -  " -  ОМ ЛТ-2-5,6 кОм +10% 2
ш -  я -  О Ш Т - О ,2 5 -5 ,1  кОм +10% I

С£ Конденсатор К 4 2 У -2 -1 6 0 -0 Д  +10% I
С2 -  " -K IO -4 8  -  M75O-IGC0 п5 +10% I
о  * -  w -K I0 -4 8  -  НЗО-ЗЗОО пЗ +20% I (2200-6800) пЗ

Л -Л 5 Диод полупроводниковый Д818В 5
0 , -  " -  -  " -  ДЭН I

да -  и -  -  и -  Д223 2
л  . -  " -  -  " -  2HI02A I

ПП2 Транзистор П308 2
шх Вилка MPH22-I I



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

Перечень элементов

08.0609'

&че&6
Наименование

Коли­

чество

Приме­

чание

S1
Резистор С 2-29В-0, 25-448к0м£0 , 5%~1 , 0-Б I

Е2 C2-29B-Q, 25-499к0м+0, 5# -1 , 0-Б 1

S3 — и — С 2-29В-0,2 5 -5 4 , 2кОшХ) , 5JS-1, 0-Б I

84
J l^ С 2-29В-0,2 5 -4 , 7к0м+0, 5J&-1, 0-Б I

85 C 2-2SB-0,2 5 -4 199кСм>0, 5%-1, С-Б I

86 штП*т С 2-29В-0,25-4700*^ 0 , 5J6-I, 0-Б I

К?
J ! ^ СП5-2 4 ,7 к  10% I

Е8 —1nw СП5-2 470 1056 I

29 С 2-29В-0 , 25—499кОмеО,  5%-1 , 0-Б I

211 Резистор ОШТ-О ,2 5 -100  Оц+Ю/5 I

812 J 1^ ОМЛТ-0, 2 5 -2 , 2к0м£10$ I

213 — l»w С2—293—0 з  25-2жО*,нО,  5^—1 < 0—Б Т

814 С2-29В~0,25-2п0ы+0 ,  6J6-1 , 0-Б I

215 С 2-29В -0 ,25-470 0*1^0,556-1,0-Б I

816 II _ ОШТ-О,  5-В-18к0ме1и$ I

817 Резистор СП5-1В1А-1Вт 470 ОщЬ% I

819 С М Л Т -0 ,  25-39к0ш 405& I
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Продолжение перечня

Пов.схЗ оз­

начение
Наименование

Коли­

чество

Примеча­

ние

5 2 1 j 522 Резистор ОМЛТ-О,25-1  МОм +10% 2

523 -  " -  ОШТ-О,25-100 0м +10% I

524 -  " -  0МЛТ-1-Ю МОм +1056 I

525 -  " -  ОМЯТ-0,25-2,2 кОм ±10% I

526 -  " -  0Ш Т -0,5 - В -18  ком +10% I

527 -  » -  ОШГГ-0,2 5 -2 ,2  К Ом +10% I

528

529

-  и -  ОШТ-О,25-100 Ом *1 0 $

-  " -  ОМЛТ-0,25—4 ,7  кОм +10$

I

543 Резистор СП5-1В1Б-1Вт 10 кОм ±5% I

CI Конденсатор К 42У -2-250-0,4 7  *10$ I

С2 * -  " -  КТ-2-М 47-5.6 пФ + 0 ,4 -3 I 5 .6  -  ю  па

о со -  " -  KT-2-M47-I5 пФ ±5%-3 I 15-27  пФ

С5 -  " -  КТ-2-М47-6,8  пФ +5%-3 I

С6 -  " -  КТ-2-М 47-3.3 пФ *20%-3 I

С7 я -  -  КТ-2-М47-39 пФ +10%-3 I 10-47

С8 -  " -  КС0Т-1-250-Г-330 *5 $ I

С9 * -  " -  КТ-2-М47-47 вФ +10%-3 I 15-56  вФ

С4 * -  п -  KT-2-M 47-I8 пФ +5$ -  3 I 15-27 nS

С И , CI2 Конденоатор КИКИТ-Б/ЗО 2

CI3 -  " -  K I0-48  -  НЗО-0,01 мкФ ±20$ I

/
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Продолжение перечня

роз.об08"
печение

Наименование
Коли­

чество

Приме­

чание

CI5 Конденсатор K I0-48 -  Н30-0,01ыкф±£0% I

С1б;С1? К 42У -2-160-0.47 ±10% 2

CI8-C20 K I0-48 -  НЗО-0,01 ыкф±20% 3

C2I К53 -4 -20 -22  +30% I

С22 K I0-48  — НЗО-0,01ш<ф±20% I

С23 - " -  К 53-4-20-22 ±30% I

С24-С27 - " -  К50-20-160-50 4

С32 К50-20 -160 -50 I

XI, Л2 Лампа 6C5IH-B 2

Д1 Диод полупроводниковый ДЗПА I

ш Транзистор 2Т312Б I

Др1; Др2 Дроссель ВЧ Ж-0,2-150мкГн+5%-В 2

и Розетка приборная СР-50-73ФВ I

Г2 Зажим I

BI-B4 Блок переключателя П2К I

В5; В6 Блок переключателя П2К I
BI Розетка MPH22-I I
шз Вилка MPH22-I I
04 Розетка MPH22-I I

У1 Калибратор I



ключ

Перечень элементов
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Поз. Коли­

обоз- Наименование чество Примечание

рачение

SI Резистор 01ЛЛТ-0,25-18  кОм ±10# I

S2 ^  И ^ ОМЛТ-О, 25-100 Ом +105? I

S3 ш ш ОМЛТ-2-2,7 кОм ±10# I

S4 —  и  — ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм +10# I

S5 *
м  ^ ОШТ-О ,25-330  Ом +10# I 470-1000 Ом

Кб —  ! •  _ ОМЛТ-О,25-10  кОм +1052 I

К7 —  м — ОМЛТ-О,2 5 -2 ,2  кОм +10# I

К8 — 11 — ОМЛТ-О,25-100 Ом +10# 1

R9 _  11 —. СП5-22В-22 кОм +10# I

KII N ОМЛТ-О,2 5 -3 ,3  кОм +10# I

BI2 « ОМЛТ-О,25-430 Ом +10# I

BI3 Н ОМЛТ-О,25-470 Ом +10# I

K I4.B I5 «V ОМЛТ-О,25-10 кОм +10#

B I6 .B I7 ш  и  w ОМЛТ-О,25-100 Ом +10#

KI8 тт М — ОМЛТ-О,25-56  кОм +10# I

BI9 —  И — ОМЛТ -  0 ,2 5  - 4 ,7  кОмкЮ# I

B2I Резистор ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм +10# I

В22,В23 —  И «и. ОМЛТ-О,2 5 -1 ,0  кОм ±10#

В24 тт Щ тт ОМЛТ—0 , 25—100 Ом +10# I

Е25 П ш ОМЛТ-О,25-330  Ом +10# I

К26 п  ^ ОМЛТ—0 ,2 5 —12 кОм ±10# I

1



а .

Продолжение перечне:

Поз. обоз­

начение

К27 

Е28 

К29

B3I 

CI 

С2 

СЗ 

С4 

С5 

С6 

С7 

С8 

С9 

СЮ

CI2-CI3

CI4

CI5-CI6

да
Д2-Д4

Д5

Д6

Наименование

| Резистор ОМЛТ-О,25-100  Ом ±10% 

-  " -  ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм +10%

-  " -  ОМЛТ-О ,2 5 -2 ,7  кОм +10%

-  " -  ОМЯТ—0 ,2 5 -1 0  кОм ±1055 

| Конденсатор K 53-4 -I5 -2 2  +30%

K 5 0 -6 -I-I6 B -3 0  мкФ 

КТ-2-М47-2,2  + 0 ,4 -3  

K I0-48 -  НЗО-0,01 мкФ +2055 

K 5 0 -6 -I-25B -20  мкФ 

К50—6—I —25В—20 мкФ 

К 53-4-20-22  +3055 

K I0-48 -  НЗО-0,01 МКФ ±20% 

К 53-4-20-47  +30% 

K 53-4-I5-G 8 +30%

К 53-4-20-22  +30% 

K 50-6 -I-25B -20  мкФ 

K I0-48 -  НЗО-0,01 мкФ +20%

■Диод полупроводниковый ДЗИА
Д814Б

-  " ~ 2CI33A

ДЗИА

; Коли- Прима -

чество чание

I  

I 

I

I  

I  

I  

I  

I  

I  

I  

I  

I  

I  

I

2

1

2

I

3

I

I

I diikie ,«р е  ЙЯ

обоз­

начение
’аименовавие i Коли-

i тао

•риье-

НЯВИ0

1Ш1-ПП7 Транзистор 2Т312Б V

Др1»ДР* Дросовль ВЧ ДМ-0 ,2 -1 5 0  икГв
2 1

01 Вилка й1РН22-£ 1

1
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Перечень элементов

107

0 0 3 .обоз­

начь иле
Наименование

Коли­

чество

Приме -  

чание

I I ,  ^2 Резистор С 2-29В-0,2 5 -1 , 8к0м±1#-1,0-Б 2

S3, м -  "  -  ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм ±10# 2

S5 -  " -  ОШГГ-0.25-100 Ом +10# I

s ек -  " -  ОШТ-О,25-150  Ом ±10# I 82-220  Ом

£7, Р8 -  " -  ОШГГ-0,5 -B -1 ,8 кОм ±10# 2

S9 -  " -  ОШТ-О, 5 -В -3 ,9  МОм ±IQ# I

PII Резистор ОШТ-О ,5 -В -3 ,9 МОм ±10# I

£12, £13 -  "  -  ОМЛТ-О ,2 5 -100  Ом ±10# 2

£14, £15 -  и -  OMJIT-0,25-100  кОм ±10# 2

£16 -  "  -  ОМЛТ-1-8,2 кОм ±10# I

£17 -  u -  ОМЛТ-О,2 5 -2 ,2  кОм ±10# I

RI0* -  ” -  ОМЛТ-1-15 кОм ±10# I 8 ,2 -1 8  кОм

£19 -  "  -  ОМЛТ-О ,2 5 -2 ,2  кОм ±10# I

£21* Резистор ОЖ Г-1-18 кОм ±10# I 12-33 кОм

D22, £23 -  "  -  ОШТ-О,25-330  кОм ±10# 2

£24, £25 -  " -  ОМЛТ-О ,2 5 -100  Ом ±10# 2

л26 -  " -  ОШТ-О ,2 5 -1  кОы +10# I

£27 -  -  -  C 2 - 2 9 B ~ 0 ,2 5 - 4 ,7 k 0 » £ I# -I ,C H B I

£28 -  "  -  С 2-29В -0 ,2 5 -4 ,7K0MtI#-1,0-Б I

£29 -  " -  ОМЛТ-О,25-1  кОм ± 10# I
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Продолжение перечня

Поз. обоз­

начение
Наименован ле

Коли­

чество

Приме­

чание

£31 Резистор ОШТ-О,28-1  кСы ±10$ I

£32 -  " -С 2-29В -0 ,2 5 -4 ,7  кОм +1% -1,0-Б I

£33 -  " -  С 2-29В-0,2 5 -4 ,7  кОм ±1% г-1.0-Б I

£34 -  " -  ОМЛТ-О, 25-1 кОгл +10$ I

£35, £36 -  " -  ОМЛТ-О ,25-1  СО Ом +10$ 2

£37 -  ” -  ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  КОм +10$ I |
£38 -  ” -  ОМЛТ-О, 2 5 -4 ,7  кОм +10$ I

R39 -  " -  ОМЛТ-О,2 5 -8 ,2  кОм +10$ I

£41 Резистор ОМЛТ-О,2 5 -8 ,2  кОм +10$ I

£42 , £43 Резистор СП5-1В1А-1Вт 10 кОм +5$ 2

£44 ,£45 -  " -  С 2-29В-0,2 5 -5 ,6 2  к0м+1$-1,0-Б 2

£46 ,£47 -  " -  G 2-29B-0,2 5 -4 ,7  к 0ьп !^ -1 ,0 -Б 2

£48,£49 -  " -  ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОи +10$ 2

CI.C2 Конденсатор KC0T-2-50O-I-33G+5/S 2
СЗ -  " -  К 53-4-20-47 ±30% I

С4, С5 К 42У -2-160-0,22  +10$ 2

С7, С8 . -  " -  K 53-4 -I5 -6 8  +30$ 2

С9 K 53-4 -I5 -6 8  ±30$ I

109

Продолшшиб наречии

r]o 1 0б08— 

JJS4 :КИб

Неиыеноввнйе Коли­

чество

Приме­

чание

СП

C12--CI5
СГб'СХ?

Д1.Д2

Д 3,й

Д5-Д0

Д1.Л2

ПП1-ППЮ

ДрПДрг

Конденсатор К53-4-15-б8+30^

-  " -  К10-48 -  Н30-0,01ш<ф±20%

-  и -  K 53-4-20-22i30%

Диод полупроводниковый 2Д503А

-  и -  Д8Ш

-  -  ДЗИА

Дампа 6C5IK-B 

Транэиотор 2Т312Б 

ДроооельВЧ ДМ-0,2-150 мкГн±5%-В 

Вилка MPH22-I

Допускается применение конден­

саторов K 53-I вместо К53-4

10
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БЛОК ОБНАРУЖЕНИЯ МАКСИМУМА 

Перечень влемектов

я .о б о з-

(дея20

Наименование Коли­

чество

Примеча­

ние

SI Резистор ОМЛТ-О,25-220 Ом ±10/ I

S2
If ^ ОМЛТ-О ,25 -47  КОгл ±10/, I

КЗ
 ̂ И ^ ОМЛТ-О,25-220 Ом ±10/ I

R4 ОМЛТ-О,25-220 Ом ±10/ I

К5 -  " - ОШТ-О, 2 5 -4 ,7  кОм ±10% I

Кб П в ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм ±10% I

К7 _ *1 — ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  хОм ±10/ I

К8 _ 11 — ОМЛТ-О,25-470 Ом ±10/ I

R9 ш II w ОШТ-О,25-820 Огл ±10/ I

R II Резистор 0МЛТ-1-Ю МОм ±10/ I

RI2 м и — а а т - 1- ю  мом ±ю% I

RI3 — и «я 0Ш Т -1-6 ,8  кОм ±10/ I

RI4  ̂ и и ОШТ-Х-15 кОм ±10/ I

И  5 .. II — ОМЛТ-1-15 кОм ±10/ I

Ri.6 «. 11 — ОШТ-О,25-100 Ом ±10/ I

517 — II * ОМЛТ-О,5-В-З.З кОм ±10/ I

S 18 _ II _ ОМЛТ-О,25-100 Огл ±10/ I

E I9 II ОШТ-О ,5 -3 ,3  кОм ±10% I
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Продолжение перечня

521 Резистор

522
1* —

523
Н м

524
и .

525
1* *

526
И ^

527 и —

528
п _

529
it _

531 Резистор

532
Н _

533
fl _

534
Ti „

5 5
II __

536
II _

537
|Т „

538
и ...

ЕЗЭ
II ^

СГ.ШТ-0,2 5 -1 ,8  кОм +10$ 

ОГДЯТ-0,25-10  кОм +10$ 

01ЛЛТ—0 ,2 5 -1 0  кОм +10$ 

0Г.'1ЛТ—0 ,2 5 —4 , *7 кОм +10$ 

ОМЛТ-О»25-470 Ом +10$ 

ОМЛТ-О,25-470 Ом +10$ 

ОЫДТ-0,25-10  кОм +10$ 

ОШТ-0,2 5 -4 ,7  кОм +10$

0:.ЛТ-0,2 5 -4 ,7  ком +10$ 

ОМЛТ-О,25-100  Ом +10$ 

ОМЛТ-О,25-IC 0 Ом +10$ 

ОМЯТ-О,25-180 кОм +10$ 

ОМЛТ-О,25—1 ,8  кОм +10$ 

ОМЛТ-О,2 5 -1 ,8  кОм +10$ 

ОМЛТ-О,25-47 кОм ±10$ 

ОМЛТ-О,2 5 -1 ,8  кОм +10$

Продолжение перечня

ц0з»обоз­

начена о

Наименование

Конденсатор К53-4-15-22+ : о$

-  " -  КСОТ-5-500-Г-4700+10$

КСОТ-5-500-Г-470+10$ 

K I0-48 -  М1500-180Сп£+10$ 

КЮ- В -  МI5 0 0 -1 800пф+10$ 

К53-4-15-22±30$ 

K50-6-I-IoB-30uH5±3C$“EKn 

K I0-48 -  lv!750-I000nc-,+20$ 

К50-6-1-25Б-201Ш +3CJ"БИ" 

КЮ-48 -  М750-470пф±20$

К53-4 -15 -4 ,7+ 30$

К53-4-6-15+ 30$

К53-4-6-15+ 30$

K I 0 - 4 8 -  НЗО-0,01мкф ±20$ 

K I0-48 -  НЗО-0,01Щ; ±20$ 

553-4-20-22+ 30$ 

К53-4-20-22+30$

K I0-48 -  НЗО-0,01мкф +20$ 

К10-48 -  НЗО-0,0IUK4±20$

Допуокается применение конденса­

торов K 53-I вместо К53-4

Коли­

чество

Приме­

чание
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Продолнение перечня

Поз.обоз­

начение

Наименование Коли­

чество

Приме

чание

Д1 Диод полупроводниковый 2Д503А I
Д2 _ н — 2Д503А I
ДЗ И в д з п I
Д4 -  — д з и I
Д5 — п — Д 8Ш I
Д6 — 1* _ * 8 Ш I
Д? .  и „ д з и I
Д8 д з и I

ПП1 Транзистор 2Т312Б I
ппг -  " -  2Т312Б I
паз 2Т312Б I
ПП4 -  " -  2Т312Б I

ПП5 -  11 -  2Т312Б I

ПП6 -  » -  IT308A I

ПП7 -  " -  IT308A I

ППЗ -  " -  ИЗО8 I

ПП9 -  " -  IT308A I

J1I Лампа 6C5IH-B I
Л2 6C5IH-B I

115

Продолжение перечня
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Перечень элементов

JiOB. обоз-

П
52

53 

Я4

55

56 

Е7 

S8 

S3

Ш

Ш

ш

514 *

RI5

И6

217

BI8 к

BI9

Й1

В2?

Паименоватеэ

Резистор ОМПТ-О,25-10  кОм +10#

-  " -  ОЙЛТ - 0 ,2 5 - 1  кОм +1СЙ

-  * -  ОМЯТ-0,25-4,7 к Ом +101

-  " -  ОМЛТ-О,25-100  кОм +10$

-  " -  ОГ/ЛТ-0.2 5 -18  кОк ±1 $

-  -  СЭДТ-О,25-100 кОм +IGJS

-  " -  ОМЛТ-О, 5 -4 ,7  кОм +10$

-  ** -  ОМЛТ-О,25-470 Ом +10$

-  н -  ОМЛТ-О,25-220 кОм +10$

Резистор ОШТ-О, 25-18  к Огл ±10#

-  и -  0М 7Г-0,25-33 кОм +10$

~ -  ОМЛТ-О.£5-18  кОм + к $

-  " -  0М ЛТ-0,25-1,8 кОм ±10/"

-  " -  С Ш - 0 ,2 5 -4 ,7  kOi.i ±10/1

-  " -  OlffiT-u, 25-18  кОм +101

-  ' -  ОМЛТ-О,25-56  кОм +10$

-  " -  ОШГГ-С, 2 5 - 5 , 6  кОм +10$

-  ° -  ОМЛТ-О,25-56  кОы +10,1

Резистор ОМЛТ-О,25-1  кОм +10$

-  " -  ОМЛТ-О,2 5 -2 ,7  кОг.т ±10,1

Коли­

чество

Приме­

чание

56-820 Ом

1 ,8 - 3 ,6  кОм

3 ,9 - 6 ,8  кОм

I
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Продолжение перечня

Поз. обоз­

начение
Наименование Коли­

чество

Пр*,

чане

К23 Резистор Of.'ЛТ-О,25-330 Ом +10? I

В24 ^ II ^ ОМЛТ-О,2 5 -1 0  кОм +10? I

R25 — 11 — ОМЛТ-О ,2 5 -2 ,7  к Огл +10? I

R26 _  w .. ОМЛТ-О,2 5 -6 ,8  кОм +10? I

R27 IV ^ ОМЛТ-О,2 5 -1 ,2  кОм+Ю? I

S28 — 11 — ОМЛТ-О ,2 5 -4 ,7  кОм +10? I

Р2Э — м — ОШТ-О, 2 5 -1 ,5  кОм +10? I

B3I Резистор ОМЛТ-О,2 5 -1 ,2  кОм +10? I

R32 — W — 0MJIT-G,25-6,8 к Огл +10? I

ЕЗЗ — п » ОМЛТ-О,2 5 -6 ,8  кОм +10? I

R34 ~ 11 W ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм ±10? I

R35 —  11 — ОМЛТ-О,25-18  кОм +10? 1
R36 — 11 — ОМПТ-О,25-15 кОм +10? I

В37 ^  И ^ ОМЛТ-О,25-15 кОм +10? I

R38 —  г| . 0МЕТ-0,25-56 кОгл +10? I

К39 0MGT-0,2 5 -1 ,8  кОм +10? I

B4I Резистор ОМЛТ—0 ,2 5 —12 кОм +1 , I

R42 ^  I I  ж ОЛиТГ-0, 25—Х8 кОм +10? I

И З м. И ОМЛТ-О,25-12 кОм +10? I

Е44 _  П  М- 01,1ТГ-0,25-39  кОм +10? I

R 4 6 —  w ОМЛТ-О,  2 5 -1 , 8  кОм +1055 I
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Гродолжение перечня

Доз.обоэ-

рачение

R46 

GI 

С2 

СЗ 

С4 

Сб 

С6 

С7 

С8 

С9

СИ 

CI2 

CI3 

CI4 

CI5

Коли-
Наименование

чество

Резистор ОМЛТ-О ,2 5 -120  кОм +IC ? I

Конденсатор IC 53-4-I5-22 +SG?j I

K I0-48 -  М75-330 гй +10? I

K I0-48 -  МС5СС-560 ш  +10? I

-  " -  K 5 3-4 -I5 -22  +30? I

-  _ K 5 3-4 -I5 -22  +30? I

-  "  -  K I0-48 -  ;,750-Ю 00 п2 +10? I

K I0-48 -  1.1750-1000 г® +10? I

K I0-48 -  Г.,750-1000  Ш +10? 1

K 53-4 -I5 -22  +30? I

Конденсатор K I0-48 — Ц750-1000 пФ +10/' I

КС0-48  -  M750-IQ0G I *  +10? I

ia o -4 8  -  I.750-I000 пф + ю ?  I

KIC—43 -  1И7-68 Ш ±10% I

K I0-48 -  M750-I0GC пФ +10,1 I

Прике-

чание
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Продолжение пере

Поз.обоз­

начение

Наименование Коли­

чество

Приме­

чание

CI6 Конденсатор KI0-48 -  М?50-1000пф+10% I

CI7 К10-48 -  1575O-IO0OiJ&tIG% I

CI8 К42У-2-500-0,033мкф+Ю% I

CI9

С20

— П . . KI0-48 -  П47-68пф110% 

1(53-4-20-22+30%

I

С22 . 1 1 ^ К53-4-20-22£30% I

Д1 Диод полупроводниковый ДЗПЛ I

Д2 Д9Н I

дз Д9л I

№ Д9Ж I

Д5 Д92 I
11
А О 2Д503А I

Д7 ДЗИА' I

Д8 ДЗИА I

Д9 ДЭЖ I

ДII Диод полупроводниковый Д93К I

Д12 w l l - . Д9л I

Д13 — И — Д9Д I

Д14 — 11— Д9Д I

ДБ —  И — Д9д 1

Продолжение перечня

цоэ*обоз­ Наименование Коли­ Приме­

начение чество чание

Д1б Диод полупроводниковый Д237Б I

ЦП1 Транзистор 2Т312Б I

ПП2 IT308A I

ППЗ IT308B I

ПП̂ IT308A I

ППЗ IT308A I
ППб IT308A I
ПП7 2Т312Б I
ПП8 - w-  IT308A I
1Ш9 2Т312Б I

ППП Транзистоо IT308A I
ПП12 - п-  IT308A I
ШИЗ IT308A I
ЙП14 IT403A I

Ш1 Вилка MPH22-I I
Й1А MPH22-I

Допускается применение конденсаторов 

K 53-I вместо К53-4

I



БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ 

Перечень элементов

123

0оз-°^03
ранение

Наименование
Коли­

чество

Приме­

чание

51, & Резистор ОМЕТ-0 ,2 5 -2 2 0  Огл +IC3 2

53, К4
11 ОМЛТ-О, 25-56 Огл +103 2

S5 — *1 — ОМЛТ-О, 25-1  кОм +IO/S I

56
ff ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм ± IQ3 I

Я — 11 — О'/ЛТ—0 ,2 5 —ХО кОм +IG3 I

58 — 51 — ОПЛТ—0 ,2 5 —X кОгл +103 I

59 — И — ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм ± ЮЗ I

511 * Резистор ОМЯТ—0 ,2 5 -8 ,2  кОм +ЮЗ I 7 ,5 -

9 ,1  кОм

512, И З — * — ОМПТ-О.25 -220  Ом +103 2

214, E I5 — " — ОМЛТ-О,2 5 -2 ,7  кОгл +ЮЗ 2

216, EI7 — П — ОМЛТ-О,25-220 Ом +103 О

516, 219 w П О./ЛТ—0 , 25—100 Ом +103 2

221 ^ И  1 - ОМЛТ—0 ,0 5 -1  кОм+ЮЗ I

222 — П _ ОМПТ-О,2 5 -2 ,7  кОгл +103 I

223 — П — ОМПТ-О, 25-1  кОм +103 I

524 — *1 — OiJii'-O, 5—I кОгл +103 I

225 в  И ie ОМПТ-О,2 5 -2 ,7  кОгл +103 I

226 11 — ОМТГГ-0,25-1 ком +103 I

227,228 — и — ОМПТ-О,25-10 кОгл +103 2

229 — 11 — ОМЛТ-О,2 5 -2 ,2  кОм +IG3 I
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Продолжение перечня

Поз. обоз­

начение
Наименование

Резистор ОМЛТ-О ,2 5 -2 ,2  кОм ±105?

-  " -  ОМЛТ-О,25-10  кОм +10#

-  " -  СГЛЛТ-0,25-10  кОм +10#

-  " -  0МПТ-0,25-680 Ом +10#

-  "  -  ОМИТ-0,25-1 к Ом +10#

-  "  -  ОМЛТ-О,25-10 кОм +10#

-  " -  ОМПТ-О, 25-10 кОм +10#

ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм +10#

-  " -  ОМЛТ—0 ,2 5 -2 2 0  Ом +10#

Резистор ОМЛТ-О,25-10 кОм +10#

-  " -  ОМЛТ-О,25-10  кОм +10#

-  " -  ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм + 10#

-  " -  ОМПТ-О,25-1  кОы +IC#

-  " -  ОМЛТ-О,2 5 -1 ,8  кОм +10#

Конденсатор K 5 0 -6 - I - I6 B -I00 мкФ

-  " -  K I0-48 -  Н 30-0,01 мкФ +20#

-  ” -  К50-6-П -6,ЗВ -  500 шФ

-  " -  K 5 0 -6 -I-I6 B -I0 0  мкФ

-  " -  KIG-48 -  НЗО-0,01 мкФ +20#

-  " -  К50-6-П -6, ЗВ-500 мкФ

-  "  -  K 5 0 -6 -I-I6 B -I0 0  мкФ

Коли­

чество
Приме».

чание
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Продолжение перечня

^оз.обоз- Наименование Коли­ Приме­

вачение чество чание

С8 Конденсатор K I0-48 -  Н30-0,0 1 мкф £20% I

С9 шш̂шт К50-6-1-1бБ-1С0мкф I

C II К50-6-Ы 6В-100мкф I

С12 KIQ-48 -  НЗО-0,01мкф<±£0% I

CI3 - 1» — К5 0 -6 -1 -16B -I00  мкф I

C I4 , ’ 15 — И — K 5 3 -4 -I5 -4 ,7£30%

CI6 — f* — K 5 0 -6 - I -16В-10 мкф I

CI7 K 53 -4 -I5 -*  ,7+30# I

CI8 К 42У -2-160-0,1+10% I

CI9 J l w K I0-48 -  НЗО-О,01мкф±?0% I

C2I J l e K 50-6-I-25B -20  мкф I

С22 — N — К10-48 -  КЗО-0,01ыкф£20% I

1  (23 . . и . 1(53-4-20-22^30# I

Д1 ш Диод полупроводниковый ДЗИА 2

1 дз ДЗИА I

1 ПП1.ПП2 Транзистор ГГ313Б 2

1 ППЗ ,П1 ИЗИД "2

1 ПП5.ПП6 ИЗИД 2

ПП7 ПП8 _ и _ 2Т312Б 2



Продолжение переЧ(1ч

Поз.обоз­

начение

ПП9

ППП.ПП12

ПП13

ПП14

Ш1

Др1,Др2

Наименование

Транзистор 1Т311Д

Транзиотор 2Т312Б 

1Т313Б 

IT308B

Вилка ИРН22-1

Дроссель ВЧ ДЦ-0 (B-ISOisid'H+^^-B

Допускается применение конден- 

оаторов K 53-I вместо К53-4
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ЕЛОК СЧЕТНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Перечень элементов

доз,обоз­

р е н и е
Наименование

Коли­

чество

Приме­

чание

51 Резистор ОМЛТ-О,25-56  кОм +10$ I

52 — Н ~ ОМЛТ-О,2 5 -4 ,7  кОм +10$ I

S3 — П — ОМЛТ-О,2 5 -2 ,7  кОм +10$ I

54, Sf5 _  W — ОМЛТ-О,2 5 -8 ,2  КОм +10$

56 — 11 _ ОМЛТ-О,25-390 Ом +10$ I

57 -* * _ ОМЛТ—0 ,2 5 —1 ,8  кОм ±10$ I

58 — 11 «. ОМЛТ-О,2 5 -2 ,2  кОм +10$ I

59 ” — ОМЛТ-О,25-820 Ом +10$ I

511 Резистор ОМЛТ-О,2 5 -1  кОм +10$ I

512 в  и в ОМЛТ-О,25 -150  Ом +10$ 1

C I Конденсатор K 5 3 -4 -I5 -I  +30$ I

G2 К 53-4-20-47+30$ I

с з — w — K I0-48 -  НЗО-0,01мкФ^2С$ I

С4 —*1— К42У-2-16 0 -0 ,I  ±10$ I

С5 * — М ~ K I0-48 -  M47-I50 пФ ±10$ I 68-200 пФ

С6 — 11 — KT-2-M47-I8 пФ +10$-3 I

С7 —  w — K I 0 - 4 8  -  М 4 7 - 3 9  л Ф  ± 1 0 $ I

С8 ш  И ^
K I 0 - 4 8  -  М 4 7 - 5 6  П Ф  + 1 0 $ I

С 9
м  И ^

K I 0 - 4 8  -  Н З О - 0 , 0 1  м к Ф  ± 2 0 $ I
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Продолжение перечня

Поа.обоз­

начение

Наименование Коли­

чество

Пр1

чанко

СИ Конденсатор К53-4-20-22+30% I

CI2 К50-б-1-25В-30ыкф I

С13 K I0-48 -  НЗО-0,01мкф^0% I

Д1-ДЗ Диод полупроводниковый ДЗИА 3

ПП1-ПП4 Транзистор К308В 4

ПП5 2Т312Б I

L l , L z Катушка индуктивности I

Др1, Др2 Дроосель ВЧ ДЦ-0,2-150мкГш£%-В 2

Ш1 Вилка MPH22-I

Допуокается применение конденсато­

ров K 53-I вместо К53-4

I

W

С/ :  
im cp

ft/
56*

■ 
ш



ТРИГГЕР ПЕРЕУЧЕТНЫЙ 

перечень элементов

Ноз.обоа-

начение
Наименование

Коли­

чество

Приме­

чание

EI Резистор ОМЛТ-О,2 5 -5 ,6  кОм +10% I

£2 -  " -  ОМЛТ-О,2 5 -1 ,8  кОм +10% I

КЗ -  ” -  ОГДЛТ-0,2 5 -3 ,3  кОм ±10% I

P i -  " -  ОМЛТ-О,25-10  кОм +10% I

Г5 -  4 -  ОМЛТ-О,2 5 -10  кОм +10% I

Ко -  " -  ОМЛТ-О,5 - В-39 кОм +10% I

ст Конденсатов И 0 -48  -  НЗО-0,01 мкФ+20% I

JJT Лампа ИН-125 I

и Диод полупроводниковый Д9К I

ш Диод полупроводниковый Д814А I

дз -  " -  Д814В I

шгг Транзистор ЮС8 I

П112 Транзистор 2Т312Б I

л Триггер комбинирований 2I7TKIA I

ИГЕ Вилка МРН 22-1 I



’ I

Л оз.об з- 

рачение

89

£12

г л м ш г о

ДЕКАДА БЕРЕСЧЕТНАЯ 

Перечень элементов

133

Наименование
Коли­

чество

Приме­

чание

Ревистор ОМПТ-О,5-В-62 кОм ±10# I

-  " -  ОМПТ-О,25-18  кОм +IG# I

-  -  ОМЛТ-О,2 5 -5 ,6  ком +10# 5

-  " -  ОМЛТ-О,2 5 -1 ,8  КОм +10# I

-  " -  ОШТ-О,25-10  кОм +10# I

Резистор ОМПТ-О ,2 5 -1 0  кОм ±,10# I

-  " -  ОМЛТ-О,2 5 -3 ,3  кОм ±10# I

-  " -  ОМПТ-О,25-10 кОм +10# I

-  и -  О Ш -0 ,2 5 -1 0  КОм ±10# I

-  " -  ОМЛТ-О,25-10 кОм +10# I

-  « -  ОШТ-О,2 5 -2 ,7  МОм +10# I

Конденсатор K I0-48 -  НЗО-0,01 мкч> +20# I

Диод полупроводниковый Д9К 9

Диод полупроводниковый Д9К 5

д а т I

~и~ Д814В I

Транзистор Л308

1

10

!
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Продолжение перечня

У1-У*

mi

Транзистор 2ТЗШ> 

Лампе ИН-12Б

Триггер комбинир, 2I7TKIA 

Вилка «PH 2 2 -1

\
К

к г
о



ДЕКАДА ПЕРЕСЧЕТ! 1АЯ 

Перечень элементов

136

доя. обоз­

начение
Наименование

Коли -  ! <
чество

?1 Резистор ОМЛТ-О,25-120 Ом +103 I

£2 -  -  ОМЯТ-О,25-130 Ом +103 I

S3 -  " -  ОМЛТ—0 .2 5 -5 6  кОм +103 I

S4 -  ” -  ОКЛТ-0,25 -390  Ом +IQJS I

К5 -  " -  ОМЛТ-О,2 5 -3 ,3  КОм +103 I

S6 -  " -  ОШТ-О,25-10 кОм +103 I

£7 -  " -  OI/JIT-0,2 5 -1 ,8  ком +103 I

£ 8 ,£ 9 ,

£11 ,£12 Резистор ОМЛТ-О,2 5 -2 ,2  кОм +103 4

£13-517 -  "  -  ОМЛТ-О,2 5 -5 ,6  кОм +103 5

£18-519 -  " -  ОМЛТ-О,25-390  Ом +103 2

S2I Резистор ОМЛТ-О,2 5 -2 ,2  кОм +103 I

£22 -  -  ОМЛТ-О,2 5 -8 ,2  ком +103 I

£23 -  "  -  ОШТ-О ,5 -6 2  кОгл +103 I

£24 -  ” -  ОМЛТ-О,25-18 кОм +10% I

£25-528 Резистор ОМЛТ-О,25-18 кОм +103 4

£29 Резистор ОМЛТ-О,2 5 -3 ,3  кОм +103 I

чание
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Продолжение перечня

Поз. обоз­

начение Наименование

£31 Резистор ОМЯТ-О,25-1 кОм +10%
532 ОШГГ-2-82 Ом +10%
£34-537 -  " -  ОМПТ-О, 1 2 5 -4 ,7  кОм ±10%
538-539 ~ ~ ОМПТ-О,25-390 Ом +10%

541 ,542 Резистор ОМЛТ-О,25 -5 6  кОм +105?
543-546 ОМЛТ-О, .2 5 - 4 ,7  кОм +10%
547-548 -  "  -  ОМДТ-0,25-390  Ом ±10%
5^9-550 ОМЛТ-О,25-56  кОм +10%

552-555 Резистор ОМЛТ-О, 1 2 5 -4 ,7  кОм +10 %
556,557 -  " -  0Ш1Т-0,25-390 Ом +10%
558 ,559 ОМЯТ-О,25-56 кОм ±10%
561 *  " -  ОШТ-0, 25-560 Ом ±то%
562 Резистор ОМЛТ-О,1 2 5 -9 ,1  кОм ±10%
563-565 ОИЛТ-0,1 2 5 -4 ,7  кОм ±10%
£66 * -  " -  ОМЛТ-О,125-270 Ом +10%
567 -  " -  0?1ЛТ-0,25-390 Ом +10%
568-569 ОМЛТ-О, 25-56 к Ом +10%
570 -  " “  ОМЛТ-О,2 5 -2 ,7  МОм +10%
CI Конденсатор КМ-56-М47-39 пР +10%
С2 -  " -  КМ-5 6-К 90-0,015  мкФ
СЗ-С4 КМ-56-1 .47-51 пФ +5%

Коли­

чество

Приме­

чание

1

2 
4

2

2
4

2
2

4

2
2
I

I

I

I

I

I

1

2

пералд.

270-3900М

Изолирован
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Продолжение перечня

доз* обоа- 

00чение

Наиыенование Коли­

чество

Прине-

Ч8НИ6

С5-С6 Конденсатор КИ-5б-ПЗЗ-18пф±.Ю% 2 Изолиров.

С7-С8 - и-  Ки-5б-и47-47пф±10% 2 II _

С 9 KW- 5 6Ч133-Х3пф^10% I

СИ Конденсатор KU-5C-fl33-I8nil±IG% I Изолиров.

CI2-CI3 КЦ-5б-Ы47-39пф±10% 2 „ п .

CI4-CI5 - м-  КЫ-5б-ПЗЗ~22пф±Ю% 2

С16Я КМ-5б-И47-470пф^0% I 390-680пф
CI7-CI9 - п-  КЫ-5<Ч133-22пф±10% 3 Изолиров.

C2I Конденсатор КК-5б-М47-39пф±Ю% I Изолиров.

С22 - п-  Ки-5б-Н90-0,0б8янф I

Д1 Днод полупроводниковый Д815Б I

Д2-Д5 Даод полупроводниковый Д18 2

Д4-Д9 Днод полупроводниковый Д9К 6

ДИ-Д18 Днод полупроводниковый Д9Х 8
Д19 Диод полупроводниковый Д18 I

* 2 I - jE 9 Диод подупроводниковый Д18 9

Д31-Д38 Диод полупроводниковый Д18 8

.



Продолжение перечня
л

Поз.обоз­

начение

Наименование Коли­

чество
Приме­

чание
Д41-Д45 Диод полупроводниковый Д18 5

ПП1 Транзистор ГГЗИД I
ПП2 Транзистор 2Т312Б I
ППЗ-ПП9 Транзистор П308 7

ПП1И1П13 Транзистор П308 3

и п н Транзистор 1Т311Д I

ПП15-ПП19 Транзистор 1ТЗИД 5

ПП21-Ш24 Транэиотор ИЗИД k

Л1 Лампа ИН--12Б I

Ш1 Вилка MPH22-I I

с ч е т  м а я  /  

а  я  п р и н ц и п и а л ь н а я .



ФОРМИРОВАТЕЛЬ 

СИШАЛОВ ЦПМ

Перечень элементов

141

П оз.обозна­

чение

Резистор ОШТ-О, 2 5 -6 ,8  кОм +10$

J8-K I4 Реэ::стор ОМЛТ-О 25-68 кОм +10$

ПШ-ШГ7 Транзистор МПХ6

ж Вилка MPH22-I

Наименование
Коли­

чество

Приме­

чание



БЛОК ПИТАНИЯ 

Перечень злеыентов

143

Поз.обоз­

начение

E i ,  52

53 , 54 

55 -58  

5 9 , ЕЮ 

5 1 1 . 512 

5 1 3 , 514

5 1 5 , 518

5 1 6 , 519

51 7 , 520

521 , 523

5 2 2 , 524 

525

СЗ-С6

С7, С8 

С9, СЮ 

С И , CI2 

C I3, CI4

Наименование

Резистор ОМЛТ-2-12 кОм ±10$

" -  ОМЛТ-1-1,2  кОм +10$

•’ -  ОМЛТ-О,5-В-ЗЗО Ом +10$

” -  ОМЛТ-О,5-В-З,9 кОм +10$

п -с ОШГГ-0, 5 -В -8 ,2  кОм +10$

"  -  ОМЛТ-О, 5-В-ЗЗО Ом ±10$

■ "  -  ОМЛТ-О, 5 -В -7 ,5  кОм +10$

Резистор СП5-131А-1Вт 2 ,2  кОм +5$ 

Резистор ОМЛТ-О,5-В-6,2 кОм +10$ 

Резистор СП5-1В1А-1Вт 680 Ом +5$

-  " -  ОМЛТ-О,5 - В-680 Ом ±10$

-  " -  ОМЕТ-2-1 кОм +10$

Конденсатор К 40У -9-200-0 .1  +10$ 

K 50-20 -I60 -50

-  " -  К 50-20-50-2000

K 50-20 -I60-200

-  "  -  К 50-20-100-200

Коли­

чество

2

2

4

2

2

2

2
2

2

2

2
1

4

2 

2 

2 

2

Приме­

чание



Продолжение перечня
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Поз.обоз­

начение

Наименование Коли­

чество

Приме­

чание

C I5.C I6 Конденсатор КСОТ-5-500-Б-4700+5$ 2

Д1-Д8 Диод полупроводниковый Д237Б 8

Д9-Д12 -  п 2Д202В 4

Д13-Д16 — N Д217 4

Д17-ДР0 » и Д814А 4

Д21-Д28 — и Д818В 8

Д29-Д32 — п Д814А 4

ДЗЗ-Д38 — II Д818В 6

ПП1 ,ПП2 Транзистор МП26Б 2

ППЗ ,ПП4 .  н ш 2Т312Б 2

ПП5,ППб «. _ П308 2

ПП7.ПП8 ■и W — IT403A 2

ПП9,Ш114 — И — П701А 2

ППЮ.ППИ -  » _ пзов 2

ПП12.ПП13 — и — Ш126Б 2

ПП15 ,ГШ16 — и — П217А 2

Пр1, Пр2 Вставка плавкая ВШ- I  2,СА 250 В 2

Тр1 Трансформатор ШЛ25х32 I

Др1 »Др2 Дроссель ВЧ ДМ-0,6-б0мкГн±5$-В 4 последе

101 Розетка РПЮ-ЗО I

1112 Вилка штепсельная ВД1 I



ДЕЛИТЕЛЬ ШЮСНОЙ 

Перечень элементов
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003 .обоз—
Наименование

Коли­

чество

Приме­

чание

*1

12

53

CI
С2

СЗ *

С4

И

Fe зистор C 2-2SB-0, 5-223кОш43, 5 $ -1 , 0-Б

-  и — С2—2SB—0 , 5-223к0шЬ),5  —1 ,0 —Б

-  " -  С 2-29Б-0,2 5 -5 4 , 9к0м+0, 5$-1,0-Е

Конденсатор КТ-2-4,147-82 пФ +10$-3

-  "  -  КТ-2-1,147-82 пФ +10$-3

-  " -  K I0-48 -  I.I47-I8 пФ +10$

-  " -  КПК ИГ -8/30

Вилка кабельная СР-50-74 IIB

221,226кОм 

2 2 1 ,226кОм

последов, 

последов. 

0 -39 лФ



w
Пршгоаениб
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^223k R 1 *  223k R 2 *

ii- O

- t f L
CP.

bZncp Q2ncp

I___

5k, Ok  R5

j b ^ a *

CO-

Д

Й
A  4

к9

одбирается при настройке

ДЕЛИТЕЛЬ ВЫНОСНОЙ

Схем .электрическая принциниельчьа

ВОЛЬТМЕТР ИМПУЛЬСНЫЙ 

Перечень элементов

Поз.обо­

значение

, 52

53

54

55

CI 

С2 

СЗ 

BI 

В2 

ВЗ, В4 

1Ш-Ш9, 

ИЭА.ЖЕО 

ШИ 

ШГ2.Ш13 

НИ 4 

JH 

Л2 

ЛЗ 

Б1 

Б2

Наименование

Резистор ОМЛТ-О,5-В-ЗЭ кОм + 1С$ 

ОМЯТ-О,25-18  кОм +IQJ6 

ОМЛТ-О,2 5 -3 ,7  МОм +10^ 

0МЛТ-2-150 Ом ±Ь%

Конденсатор К50-&-П-50 В -5 0  мкФ 

K I0-46 -  НЗО-0,01 мкФ 

K I0-48 -  НЗО-О,022 мкФ 

Переключатель П2К 

П2К

Блок переключателей П2К

Розетка MPH22-I 

Вилка РШО-ЗО 

Розетка MPH22-I 

Вилка РШО-15 

Лампа KHI5A 

"  НН15Б 

" СЫ28-0.05-1

Преобразователь 

Ключ

Коли­

чество

Приме­

чание


